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摘要(译)

根据本发明的液晶显示装置（ 100 ）包括有源矩阵基板（ 120 ）;对衬底
（ 140 ）;和液晶层（ 160 ）。每个像素（P）包括分别具有液晶电容
（CLa，CLb）和存储电容（CCa，CCb）的子像素（Spa，Spb）。栅
极总线（Lg）包括电连接到薄膜晶体管的栅极的栅极线（Lga，Lgb）（ 
130 130 b ）和用于将栅极线（Lga）和栅极线（Lgb）彼此电连接的连
接线（Lgc）。子像素电极（ 124 ）跨越栅极线（Lga）和子像素电极（ 
124 ）跨越栅极线（Lgb）。由此，抑制了由子像素电极和栅极总线之间
的对准偏移引起的寄生电容的变化。
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